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Nazev bakalarské prace:

Polymery s paméti a jejich vyuziti v elektronice

Hodnoceni bakalai‘'ské prace s vyuZitim klasifikacni stupnice ECTS:

Kritérium hodnoceni Hodnoceni dle ECTS
1.  Splnéni zadani bakalarské prace A - vyborné
2. Formalni uroven prace, véetné jazykového zpracovani A - vyborné
3.  Mnozstvi a relevance pouzitych literarnich zdroja B - velmi dobie
4. Popis experimentl a metod feSeni A - vyborné
5. Kvalita zpracovani vysledki A - vyborné
6. Interpretace a diskuze vysledkil A - vyborné
7.  Formulace zavérQ prace A - vyborné

Predlozenou praci doporucuji k obhajob¢ a navrhuji hodnocenti

A - vyborné
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Komentaie k bakalarské praci:

Tématem bakaléaiské prace jsou polymery s elektrickou paméti pouzitelné v elektronice jako
memristory. Prace zacina teoretickou ¢asti podrobné vysvétlujici zakladni soucastky elektrickych
obvodi. V dalsi ¢asti je popsan princip fungovani memristoru. Bohuzel je popsan tak povrchné, Ze
se mi z textu nepodatilo pochopit, co se v materialu déje na atomarni Grovni.

Experimentalni ¢ast je vénovana popisu chovani polymerniho materidlu pfi toku elektrického
proudu. Bylo zjisténo, Ze organické memristory maji potencial pro aplikace v oblasti pamétovych
zafizeni.

Po formalni strance je prace napsana pouze s malym poctem chyb.

Piipominky:

1) Nepochopil jsem, pro¢ autor piSe ve vzorcich symboly fyzikalnich veli¢in kurzivou a v textu
rovnym pismem. Vyjimkou je vzorec (9), kde jeho leva ¢ast je rovnym pismem, prava pak
kurzivou. Je za tim n&jaka myslenka, kterou jsem nepochopil?

2) U grafu 24 a nékterych dalSich je napsano, ze jede o ,,Graf zavislosti napéti na vodivosti u
rezistoru®. Pfi tom graf zachycuje zavislost vodivosti na napéti.

3) Byl bych rad, kdyby pti obhajob¢ prace byla funkce memristoru vysvétlena tak, aby ji pochopil
kazdy ¢len komise.

Otazky oponenta bakalai'ské prace:
1) V ukazce kodu v BASICu na str. 49, se nejdiiv generuje jedno nahodné ¢islo, ze kterého se urci
znaménko vysledku a pak jesté jedno, které tvoii hodnotu vysledku:

Rm=1.0
IF RND>.5 THEN Rm=-1.0 !Prikaz pro zaporne hodnoty
Rmm=RND !Nahodna hodnota

Voltmea=Rmm*Volt*Rm 'Vypocet

Uvedené 4 fadky programu Ize napsat:

Voltmea=2*(RND-0.5)*Volt

Je autorem pouzity zapis v nécem lepsi?

2) Standardni memristory pracuji s kyslikovymi vakancemi v oxidu titani¢itém. Co hraje roli
kyslikovych vakanci v pouzitych polymerech?

3) Jestli jsem dobie pochopil fungovani memristoru, tak pfipojime-li k memristoru stejnosmérné
napéti, tak vodivost nejprve poroste a pak zase bude klesat. Rozumim tomu spravné? Bylo takové
chovani zméteno?

vvvvvv

memristory potencial piekonat hustotu tranzistorti ve flash pamétech?

V Zliné dne 31. kvétna 2025

Posudek oponenta bakalaiské prace — EXPERIMENTALN{ PRACE Strana 2/3
Verze 2025/01



i Univerzita Tomase Bati ve Zliné
Fakulta technologicka

Vavreékova 5669
760 01 Zlin

Podpis oponenta bakalarské prace
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